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BYX 10

Doppeldiffund ierte
SILIZIUM - GLEICHRICHTERDIODE
mit hoher Sperrspannung
Mechanische Daten:
GehMuse: Knnststoff, JEDEC DO-14

Das Eunststoffgehlnse erfilllt die
Eurzgpriifung "Feuchte WErme" mnach
DIN 40 046 bew. IEC 68-2 D.

MaBangaben in mme.

max. 3,29
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max.0,52#
i
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t——— MIiN. 25 —mf max. 7,1 jf—— min. 30 ———=

Eurzdaten:

Grenzscheitel sperrspannung Up wy = max. 800V
Stolespitzensperrapannung UR .top = max. 1600 V
Dauergrenzstrom Ig av = max. 0,2 A
periodischer Spitzenstrom Iy u = max. 1,5 A
Sperrschichttemperatur G | = max. 125 “C
Durchlalspannung bei Ip = 1,5 &, &4; = 25 o Up 5 1,6 ¥
Sperrstrom bei UE = 8200 V, gy = a5 °C IR 5 1,0 pA
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Absolute Gremzwerte: (giiltig bis 4y nnx}

Grenzgscheitelsperrspannung: Up wu = max.
periodische Spitzensperrspannung: U“ M = MmAX.
Stobspitzensperrspannung: UR stgp = MAX.
Danergrenzstrom: Ip Ay = maXe
periodischer Spitzenstrom: Ip y = EWAX.
Stolstrom: ip giop = WAX.
Sperrschichttemperatur: e = WAX.
Unmgebungstemperatur: = maxe
Lagerungstemperatur: Bg = mine

g = MilXs

WHrmewideratand:

Whrmewiderstand zwischer Sperrschicht und Umgebung: Ry, o &
Kennwertie:
DurchlaBspannung bei Iy = 0,2 A, 87 = 25 o Up g 1,1 ¥
bei Ip = 1,5 A, 3; = 25 °C: Up 2 1,6V *)
Sperrstrom bei Uy = 8BOUW Y, 5; = 25 “C: In P 1,0 pa *)
bei Uy = 800 V, 8; = 125 °C: Ip & 50 pA

1} Moximal 5 % der Periodendauver; aber nicht liinger als | ms
2 max. Daver t = 10 ms

u} Integrationszeit t, = max, 20 ms
1)
5} bei sinusférmiger Stromhalbwelle; Einschalti<Stiromstile bis max.

(bei 100 pF-Kondensator) sind zugelassen.

*) AQL = 0,65 %
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Prinzipachal tung zur Erzeugung der Beschleunipungs— und Fokussierspannung

van Bildrihren:

£

Hochspannungs-
Transformator p—0o

Ug = &400...500V
fﬂ = U.E mA

Wenn der Kondensater C so bemessen ist, dal durch den Ladestrom der Grenzwert

If M max Yberschritien werden kann, muB ein Schutzwiderstand in Serie mit dem
Eondensator C eingefllgt werden.
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